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           Sirenza Microdevices анонсировала пополнение семейства широкополосных усилителей SUF для ...
           Компания Sirenza Microdevices представила 2-каскадный усилитель на основе монолитной СВЧ интегральной схемы SUF-6000, использующий преимущества технологии E-Mode pHEMT. В нём реализованы цепи автосмещения, и для удобства использования усилитель согласован на сопротивление 50 Ом.SUF-6000 представляет...Подробне... далее...

        

        
           TVS-диод SMBJ3V3S серии TransZorb от VISHAY
           SMBJ3V3-E3/52 – уникальный униполярный TVS-диод, подавитель напряжений переходных процессов, из серии TransZorb на низкое напряжение пробоя 3, 3В и пиковую мощность 600Вт (10/1000мкс) при пиковом импульсном токе до 10А. Напряжение фиксации гарантируется на уровне 7, 3В (50А) и 10, 3В...Подробне... далее...

        

        
           Ramtron расширяет семейство микроконтроллеров с архитектурой 8051 и встроенной FRAM-памятью
              Компания Ramtron International Corporation, ведущий производитель и поставщик  энергонезависимых ферроэлектрических ОЗУ (FRAM-памяти), начала производство микросхемы VRS51L3174 -  микроконтроллера с архитектурой 8051, имеющего 8 килобайт энергонезависимой FRAM-памяти, который подходит под стандартные  44-выводные QFP-разъём�... далее...
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